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҅ɻ ᴮׂש 

1.῎ ᴌ IDM ᴮׂש 

IDM ꜗ ᵩᴗҟɼ Ὺ IDM ᵩ῎ ,
Ӥ Ὺ ╦ ᵩ῎ Ҳ ҅҅ IDM ҿӀ ᴗҟɼ
Fabless ꜗ ᵩ῎ ЇIDM ғ┼ ᴮ
Їשׂ ה └┼ ЇҒ ЇҒ

Ї ꜘ ֥ қ Ж Ӥ װ
┼ɼ ԓ Ί ┼ ⱵЇ ֥ ꜘẅɼ 

1ЕҲ ╦ ᵩᴗҟ  

 
ЕҲ ᵩ ᴰɻ ║  

IDM √ Ⱶ ɼ ԓꜗ ᵩᴗҟЇ
IDM Їᵜ Ӥ ԓ ῇ ɻ ֥ ɼװ

 Ņ8 ᴶ ꜗ ᵩ ņ ︠ ҿᶡЇ
ҿ 23 ֽЇ IDM ῎ ₴ Ж

ꜙ ᴰ ᴗҟ ⌐֥ Ї ┼ᴗҟ ⌐ Ⱶɼ ᴂ ҿ
IDM ҅ү Ї ᴗҟ√ Ⱶ
ɼᴗҟ ҏ ҩү ᴌӐ Ї

ה Ї IDM ɼ 

ᵩ ᴌ IDM Ї ҙ IDM
ɼ ᴂהҎү ᴍҒ ᴗҟ IDM ⱵЕ

֥ ɻ Ⱶ ⌐ Ⱶɼ A Ғ IDM Ї
Ҏү ԓ ᾨᴮׂשɼ ᴂ ҿ ᶳ ҡ √ Ї
ԋ IDM ŀŀ ῇ ᾨ ҟЇ

Їᶕ ꜙ ᵤԓ ҟЇ ⌐ ‟ ԓ ҟɼ ᴂ
ҿЇ ᴮׂש ᴰ ɼ 

2Еꜗ ᵩᴗҟ IDM Ⱶ Ѓ2018 Ї ҌᾣЄ 

 ֥  Ⱶ  ⌐ Ⱶ  

 ֥   ῇ  ꜠‰  ꜙ  ꜙ  ‰⌐  

 3898 350 6270 1482 0 0 8.6% 

ῒ  2557 871 3025 240 73 2.4% 2.5% 

 1026 375 1709 423 48 2.8% 6.3% 
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FRD ɼ῎ ҿ MOSFET ֥ ∆ɼ῎ Ὺ ҟ ῇ
MOSFET Ї ╦ Ὺ ᶱ -100V 1500V Ὺᵤɻ

Ҳɻ Ὴ ∆ MOSFET ֥ ᴗҟЇӤ ╦ Ὺ Ὴ MOSFET Ӏ
ᴌ ┼ Ⱶ Ӏ ᴗҟЇ ֥ ᴌ VDMOSɻ
MOS MOS Ї װ Ғ Ғ ɼ 

3Е ҟ MOSFET֥  

 ῒ     

 30V-900V 40V-900V -60V-150V -100V-1500V 

ᴌ
 

MOS 

MOS 

MOS 

MOS 

MOS 

MOS 

MOS 

MOS 

MOS 

MOS 

P MOS 

MOS  

MOS  

MOS  

MOS  

P MOS  

MOS  
 

Е ӫɻ ║  

῎ MOSFETҏ ᾨɼ῎ Ӏ MOS ᴌЇ
꜠ԑ ┼ ɻ Ḧ ᴮ ЖῚҲ

֥ װ ᶕ Ї Ж Ӏ
VDMOS ᴌ ῇ ɻᾩ ɻSalcompЃ Є

┼ ᶱ Ж ֥ MOS ᴌ֥
Ӏ ғ ῎ ֥ ש῏ MOS ᴌ֥
ɼ 

῎ IGBT ӤΊ ֥ ԎⱵɼ῎ Ὺ ᾨ Trench
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5Е ꜗ ᵩ ῇ ᶡ ֥ ᴍ 

 
Е ӫɻ ║  

3. Ї Ņ҅ ņ ꜙ ᴮׂש 

῎ ᶱ ש ɻ IC ꜙ Ņ҅ ņ ꜙɼ
┼ Ὺ Ї ᴂ ҿ ₉ Ї ┼ Ḧ
ᶱ ɼ ҅ ש ש ⅎ Ї῎

ᶱשה └ Ņ҅ ņ ꜙЇה ᶱ Ї Ḧ
ᶱ Ὴɼ 

꜠ ┼ ɼ ᴌ ԓ ᵩ ᵩ
ɼ ֥ Ӏ ⅎҿ ᴌɻ Ỵ ᴌɻ ɻ ᴌɻ

ᾩ ᴌɻᴶ ⅎ ᴌɼ2018 Ὴ ᵩ ҿ 4700 ֽ ᾣЇ
֥ה ҏ ЇῚҲ Ỵ ҿ 33.7%ɻ ᴌ ҿ 23.3%ɻ
ᴌҿ 12.5%ɼ 2018 Ὴ ҿ 587 ֽ ᾣɼ IC 
Insight Ї2017-2022 ֥ ҿ 6.6%Ї ԓ

ҟ 5.1% ᵩ ɼ 

6Е2018 Ὴ ᵩ֥ ⅎ   7ЕҒ ᵩ 2017-2022E  

 

 

 
ЕWSTSɻ ║   ЕIC Insightɻ ║  

ש ҿ 120 Ҍ / Ї ԓ ╦
68 Ҍ / ֥ ᶱ ɼ ᶳ ɼ ┼ ֥ҟ

Ҏү ŀŀ ᶳ ᾨ ┼ ɻ ᶳ ᾨ
ɼᾨ ┼ Їה 130nm └ 5nm 3nm EUV Ї┼

꜠ ᵩ ꜠Ⱶ; ԓװꜗ ICɻᴶ ɻ
ᴌ MEMS ᴌҿש ֥ ЇRF-COMSɻSOI/RF-

SOIɻBCD/CDMOSɻMEMS ᾨ ┼ ֥ └ ҿῗ
” ᵲ ɼ ᾨ ┼ Ї Ί Ї ῇ

ᵤɻ֥ ῇ ɻ ɼ2018 Ὺ

0
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Ỵ , 33.7% 

, 

14.3% 

ᴌ , 

23.3% 

 ᴌ , 

12.5% 

ᾩ ᴌ , 

8.1% 

ᴶ , 2.9% 

ⅎ ᴌ , 

5.1% 
6.6% 

5.4% 5.2% 5.1% 

3.9% 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%
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7.0%

  Ỵ  ᵩ  ᾣᴌ 

股票报告网整理http://www.nxny.com



῎  

- 7 - 

҅ ⌡  

 

ҿ 238 ֽ ᾣЇẐ 50% Ӏᶱ Ї Ὺ ֥
֥ҟ֥ẅ 119 ֽ ᾣЇ װ 35% ⌐ Ї ┼ ҿ 77 ֽ ᾣЇ
ῚҲ ש ҿ 58 ֽ ᾣЇ 8 ┼ ש ASP ҿ
400 ᾣ/ Ї Ὺ ҿ 1450 Ҍ/ Ї 120 Ҍ / ɼ
2019 Ї ԓ ┼ ֥ ҿ 38 Ҍ / Ї ԓꜗ

ᵩ ┼ ֥ ҿ 37 Ҍ / Ї 75 Ҍ / ЇẐ ֥ ҿ
֥ 90%Ї ֥ ҿ 68Ҍ / Ї ᵤԓ ɼ 

8Е ᵩ֥ҟ   9Еᾨ ┼   vs.  

 

 

 

Е ֥ҟ ɻ ║   Е ɻ ║  

8 ┼ ֥ Їᶱ ɼ 12 8
Їᵜ 12 ֥ ԓ Ї ԓ Ӥ

ɼ ԓ 8 ֥ ЇRF-COMSɻSOI/RF-SOIɻBCD/CDMOS
ᶕװ Ὺ ɼ ҙ 8
Ї ᵤɼ₴ԓ Ї8 ┼ ֥

ԑ Ї ᾨ ῇ Hynix ɻ ֥ ԑ ֥
ɼ Ὴה ҟ Їԑ Ї ҙ Ẩ

֥ 8 Ї 8 ֥ ┼ Їᶕ 8
┼ ש Ḧ ᶱ ɼ 

ש╦ ֥ ЇMOSFET ₴ ɼ ҏ ⅎ ЇCISɻ
ICɻ ⌡ IC ɻMCUɻIGBTɻMOSFET ש ﬞЇ

֥ ᶱ Ї2019 Ї 8 ֥ ⌐ └ 92.5%Ї
Ґ 8 ֥ ⌐ Ӣ ᵣ ɼ

ⅎ֥ ЇMOSFET Ї ⅎ
MOSFETᶱ ɼ 

10Е Ὺ MOSFETᶱ ᴍ  שׂ

 
Е ɻ ║  

4.֥ ᴮׂש 

ῇ ᴮׂשɼ῎ ֥ ғ ҏ ԋ
ῇЕ2016 2018 Ї῎ ῇⅎ⌡ҿ 34,559 Ҍᾣɻ44,742 Ҍᾣ

44,976 ҌᾣЇ ҟ ῇ ᶡⅎ⌡ҿ 7.86%ɻ7.61% 7.17%Ж
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2019 6 30 Ї῎ 7937 ЇῚҲ 641 ָ Ї2290
ָ Ї ָ ᶡҿ 37%ɼ ָ

Ї῎ ῇ ᵣԓ ҟ╦∆ɼ 

11Еꜗ ᵩ῎  

 
 ῒ   

ָ  2931 2018 132 

ָ  37% 37% 22% 

Ѓ ҌᾣЄ 450 315 49 

 7.20% 10.40% 7.30% 
 

Е῎ ῎ ɻ ║  

ꜘ ɼ Ї ꜡ Ί
ЃEDAЄ Ї ᶳ ָ Ї Ї

ָ ῠ Ї֥ ɼ ҙ ֥ Ҳ └
‼ Їᶕ ῇ Ї ᾨᴮׂ҅ש ᴰ Ї

Ԏ װ Ὺ ɼ 

῎ Ї ֥ ԋ ᾨԓ Ὺ
ɼ ῇ ɼ ֥ ҏ ԋ

MOSFETɻIGBTɻᾩ ֥ ɻBMSɻGaN ꜗ ҅ ∆֥ Ж
┼ Ї ԋ BCDɻMEMS װ ꜗ Ї
ԋ ᾨ Ὺ ֥ ┼ ɼ 
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12Е2008 ῎ ῗ ֥ ғ ‟ 

 
Е ӫɻ ║  

῎ MOSFET ɻIGBT ɻ FRD ֥ ┼  MEMS 
ɻꜗ Ї SBD ɻᾩ ᴶ ∆

┼ ɻBCD ᾨЇҏ
ԓ῎ ֥ ֥Ҳɼ 

13Е ┼ ғ ꜙ  

   

BCD

 

1Є  1.0-0.18µm ү  

2Є ᵲ  5V 700V  

3Єᵤ ɻ 4Є ᶱ 200 600V SOI  BCD 

 

ԓ  BCD ɻ  

BCD  SOI  BCD Ӏ Ї
ᵲҿ ┼ ҿ ┼ ש ꜙ ᶱ

ɼ 

MEMS

 

1Є ᶱ ‼ MEMS Ї  

2Є ᶱ ᵩ ꜘ ┼  

3Єҵ Ⱶɻ ᾫ ɻᾩ ɻ MEMS 

┼  

ԓ ᾫ ɻ Ⱶᴶ ɻᾩ ᴶ ɻ

ᴶ  MEMS ᴶ Ї ᵲҿ

┼  

ҿ ᶱᴮ ש ꜙɼ 

ꜗ  

 

ᶱ ꜗ ᴌ IPM ” Ї TO-

220ɻTO-3PɻTO247 ЇDPAKɻPDFN PQFN

Їװ ԓꜗ IPM ɼ 

ԓ MOSFETɻIPM ꜗ ᴌ
ꜗ  

 

Е ӫɻ ║  
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ԑɻꜗ ᵩ ҟ ‟  שׂ

1. ҟ ЕIDMשׂ Ầ  

IDM ꜗ ᵩɻMEMS ᵩ֥ ֥Ҳ Ίᴮׂשɼ
ᵩ ҟҲӀ ҩ ֥ ЕIDM ( ᴌ┼ )

ῡ┼ Ї Fabless ( ) ῴ Foundry ש ש )
) ɼ ԓ Ї Ņ ņ Ї ᾨ ┼ Ї

ŅFabless+Foundryņ ┼ ғ ⅎ Ї ᵤԋ ҟ
‼ῇ ЇFoundry Ҳ װ ᾨ ┼ Ї

Ҏ ԋ ɼᵜ ԓꜗ ᵩɻMEMS ᴌ
ᵩ֥ ֥ЇIDM Fabless ΊᴮׂשЇӀ

ԓЕ 

 ꜗ ᵩ ┼ ЇIDM ᶕ ғ┼ ᴮ Ї ֥
Еғ ҿ ‼ᴌҒ Їꜗ ᵩ

ᴌ ┼ ɼ Ґ Ї ᶕ ҅ ꜗ ᴌЇ Ғ
Ҳ Ғ ꜗ ɻ Ї Ғ Ғ

┼ ֥ ɼ IDM ҲЇ ֥ Ї װ
┼ Ї ” Ҳ └ Ї

ɼ 

14Е ┼ Ғ ꜗ ᵩ 

 
ЕYoleɻ ║  

 ┼ ꜗ ᵩ ֥Ҳ └” ᵲ Ї ֥ ꜘẅ Е
ԓꜗ ᵩ Ї ┼ ֥

Ї Ї ╦ ┼
Ὺ ┼ ꜗ ᵩҲ ꜘẅɼ Ҳ

ꜘẅ ɻIPɻ ת ɻ ┼ ɻ ᴌ Ί
ꜗ ᵩҲ ꜘẅ ᵤɼ 
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15Еꜗ ᵩ ‼CMOSᴍẅ ⅎ  

 
Е ɻ ║  

 IDM ⌐ԓ ┼ Ї ᴮׂשЕꜗ ᵩ ғ
┼ ЇIDM Ї

IPЃ ֥ Є ɼװ ҿᶡЇ 2008 װ Їᾨ ₴
MOSFET֥ ɻ VDMOS֥ ɻNPT-IGBT֥ ɻ700V BCD֥
ɻ700V BCD G2 ɻ VDMOS ֥ ɻ1200V JBS

֥ ЇIPMꜗ ֥ ɻ600V TRENCH FS IGBT֥ ɼ
֥ ┼ Ғ ֥ ԎⱵɼ 

Fabless ЇIDM ꜗ ᵩᴗҟΊ ҏ ᴮׂשЇ ╦Ὴ
Ӏ ꜗ ᵩ῎ IDM ῎ ɼ 

16ЕῊ Ӏ ꜗ ᵩᴗҟ  

 Ӏ ֥   

 Ὴ ꜗ ᵩᴗҟЇӀⱵ ᶱ ᵩ ”  IDM 

 
῎ ԓ ֥ ᶱ ɼ֥
∆ Ḫ ɻ ɻⅎ ┼ ᴌ 

IDM 

ᴀ  Ὴ IC Ї₴ Ic ⅎ ꜗ ᴌ IDM 

ᵩ 

ᵩ қ ᾨ ⅎ ꜗ ᴌᶱ Ӑ҅Ї֥

MOSFETɻ ᵩ ɻ IGBTɻ ғ

ԑ ɻҎ ῗ Ḧ ᴌ 

IDM 

Ḫ Ҙ ᵩ֥ Ї ⌡ ꜗ ᵩ֥ Ї֥ ԓ IDM 

қ ᵩ 
ⅎ ᴌɻ ᴌ MOSFET ᴌ Ὴ Ї╦ ҿ

(NXP) ‼֥ Ї ᵣԓῊ ╦Ҏ 
IDM 

 Ӏ ꜗ ᴌɻMOSFETɻIGBTɻ ┼ ICɻSiC ᴌ  IDM 
 

Е῎ ɻ ║  

2.ꜗ ᵩ Ḧ  

ꜗ ᴌ ғ ┼ ЇӀ ԓ
Ї ҿ֢ Ї֢ ҿ Ⱶ ɼ IHS Markit
Ї2018 Ὴ ꜗ ᴌ ҿ 391ֽ ᾣЇ  2021

441 ֽ ᾣЇ ҿ 4.1%Ж2018 Ҳ └ 138
ֽ ᾣЇ ҿ 9.5%Ї Ὴ ᶡ  35%ɼ Ҳ ꜗ ᵩ

Ḧ Ї2021 └ 159 ֽ ᾣЇ
4.8%ɼ 
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17Е2016-2021 Ὴ ꜗ ᵩ   18Е2016-2021 Ҳ ꜗ ᵩ  

 

 

 
ЕIHS Markitɻ ║   ЕIHS Markitɻ ║  

ꜗ ᵩ֥ ꜗⅎҿװ ⅎ ᴌɻ IC ꜗ Ҏ Ї
ῚҲꜗ ⅎ ᴌ ⅎҿῊװ ┼ ᴌ IGBT/MOSFET/BJT ɻ ┼
ᴌ Ғ ᴌ ԑ ɼ Yole Development Ї2018
Ὴ ꜗ ᵩҲⅎ ᴌ/ /ꜗ IC 32.7%ɻ13.3% 54.0%ɼ 

19Еꜗ ᵩ֥ ⅎ  

 

Е ║  

ꜗ ᵩ ᴌ ԓ₉ӓ ┼ ҟЇῚҐ Ї
Ѓ ɻᾩᴥɻ ꜠ Єɻ ɻ ɻ ֢ Ї

ү ⅎ Ғ Ѓ ɻ ɻ ЄЇҒ ꜗ ᴌ
ЃMOSFETɻIGBTɻSiC Є װ ԓҒ ɼ Ґ Їꜗ

ᵩ ᴌӀ ⅎҿ֒װ Ї ҟ ┼Ѓ ҿ 23%ЄЇ
Ѓ20%ЄЇ Ѓ20%ЄЇ Ѓ18%ЄЇ ḪЃ15%Єɼ

MOSFETɻIGBTɻ ꜗ ᵩ ᴌҲ ҿ Ҏү ⅎ֥ Ї 
MOSFET ꜗ ᴌҲ └ 41%Ї 21%Їꜗ 23%Ї
IGBT∑ҿ 7%ɼ 

0.0%
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4.0%

6.0%

8.0%
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20Еꜗ ᵩ ᴌҐ   21Еꜗ ᵩ ᴌ
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1050Ҍ Ї └ 1020Ҍ ɼ 

24ЕῊ Ѓ Ҍ Є 

 
ЕInfineonɻ ║  

ᾥ ᵊ Ї ꜠ꜗ ᵩ ɼᵲҿ
Ғ Ї ᾥ ҟӤ ԓ Ї

ɼInfineon 100 kW ᾥ ꜗ ᴌᴍẅ 200-
300 ᾣɼ ЃIEAЄ Ї 2030 ЇῊ ᾥ └
2000 ҌүЇ 2019 ꜘ 1900 ҌүЇ ꜠ꜗ ᵩ ҿ 47.5
ֽ ᾣɼ 

ꜗ ᵩ ꜠Ⱶ 

ᾩᴥ Ⱶ Їꜗ ᵩ ꜠Ⱶɼ ԓ
₴ Ғ Ї ᾩᴥ Ⱶ Ὶ

Їῴ ֢ ῇ ɼꜗ ᾩᴥ
Ⱶ ᴌЇ ҟ ҿ IGBT 

ҟ ҅꜠Ⱶɼ Ї2015-2025 Ὴ ῴ
CAGR └ 5.9%ЇῚҲ 15-25 CAGRҿ 16.4%Ї
CAGR ҿ 8.8%ɼ ԓ Ⱶ Ї 1MW ᵩ

30Ṗɼ Ⱶ ꜗ ᵩ ₴ ɼ
ԓ Їҿԋ Ї

┼ɻ ꜠ ₴ꜗ ᴌ ЇIGBT ᵲҿꜗ ῗ Ӑ ɼ  

ꜗ ᵩ  

ᴶ ꜗ ᵩ ᴌЇװ SiC GaN ҿש Ҏש
ᵩꜗ ᴌ ⅎ Ί ᴮׂשɼ ҿ ᶱᵤ
Ї ᴶ Ҳᴰ֥ ɼ Ҏש
ᵩ Ί ɻ ῗ ɻ ᵤЇꜘҏ

Ί Їה ᶕ ᴌ ꜗ
ɼ ╦ ꜗ ᴌᶳ Ӏ ꜗ

ᵩ Ї SiC ғ GaN ∑ ꜗ ᴌ ⅓ῇ ɼ
ꜗ (>600V) Їᶕ SiC ᴌᴰ ҿ ⌐Ж
⅓ Ҳᵤ Їᶕ GaN ᴌᴰ ⌐ɼהҐ ҏ Ї

SiC ꜗ ᴌ ɻ ɻ Ҳ ᾩᴥ Ί
Ї GaN ᴌ Ί ש ɼ 
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25Е ɻGaN SiCꜗ ᵩ ⅎ 

 
ЕInfineonɻ ║  

SiC GaNꜗ ᴌ 100 ֽ ᾣɼ ԓ SiC GaN
ҏ IGBT Їש Ὴ Ї

ꜗ ᴌ ҿ ᵩꜗ ᴌ ꜠Ⱶ ɼ ᾥ ɻ ɻ
Ӥ ɼ2018שׂ SiC GaNꜗ ᵩ ῇ

7ֽ ᾣЇ IHS Ї└ 2025 ῇ 100ֽ ᾣɼ 

3. Ԏ Е Ӏ Ї ֥  ש

Ҳ Ὴ ꜗ ᵩ ɼ IHS Markit Ї2018
Ҳ ꜗ Ὴ 35%Ї Ὴ ҅ ɼ

Ї MOSFETҲ Ὴ ҿ 39%ЇIGBTҿ 43%ЇBJT
ҿ 49%Ї ICҿ 47%ЇῚל Ї ЇIGBT ֥ Ҳ

40% ɼ 

26Еꜗ ᴌ ֥ Ҳ  

 
ЕYoleЇ ║  

╦Ὴ ꜗ ᵩ ד ᴗҟӀ ЇῚҲ װ 19%
ᾨ ᵣɼῚ Ҏ ⅎ⌡ҿ 10.0% 7.0%ɼ╦

῎ └ 58.9%ɼ 
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27ЕῊ ꜗ ⅎ ᴌ  
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Ї װ Ὺ ᴰ ғ҅ Їװ BCD ┼
ҿᶡЇ ╦ ֥ ᾨ 130nm ש῏ Ї ╦ ֥

180nm Ї ҙ 110-180nmᾨ BCD ֥ɼ 

3. Ὺᴗҟ ЇḈԓ Ầ ┼ ɼ ԓ ꜗ ᵩᴗ
ҟ ⅎ Ї ⅎ ┼ Ғ └ ɼ
Ὺꜗ ᴗҟ Ї Ḉ Ғ ┼

ɼ 

ԑ ɻᵤ MOSFETɻ Ї Їש
ᵜ ᴓ ד ᵤЇ ᶳ ҏ ᴮׂש ɼ
MOSFET IGBT ᴌ Ҳ , ╦ ⅎᴗҟ Ї

ᶳ ┼ Ғ ɼ  

 

Ҏɻ ЕҘ IDM ᵩ  

῎ Ὺ IDM ᵩ ῎ ɼҟꜙ
ɻ ┼ ɻ ┼ ɻ ⅎ ᴌЇ ԋᾨ
∆ ֥ ɼ 

1.῎  

῎ Ґ ᵩ ɼ1983 ῎ Ї
ԋҲ 4 ֥ Ж1999 ҏ ᵩ Ї 6

MOS ש Ж2000 ῎ ЇῊ
ҟꜙЖ2003 ҿ ҏ Ї ҏ ᵩ ῎ Ὴ

ῇ CSMCЇ Ԑה IC ҟꜙ ῎ Ж2007
꜠ 8 ֥ Ж2008 יִ Ґ ҏ
Ѓ Є ῎ Ї ῎ Ж2011 ה

Ї2013 Ҳ ꜗ ᵩ Ҳ Ї
2018 ҏ ₴ 0.18 BCD Ж2020 װ

∕ ɼ 

30Е  

 
Е῎ ɻ ӫɻ ║  

῎ A ҏ ῎ ɼ῎ Ҳ 100%
Ї ꜙ Ҳ 100% ɼ῎ ΐ 16 Ὺ ῎ Ї

20 ῎ װ  3 ᴗҟЇ ῎ ΐ  7 ⅎ ɼ 
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31Е Ѓ 2020 2 18 Є 

 
Е ӫɻ ║  

2. Ί ŅIDM+ש ņ ᵩ  

῎ Ҳ ᾨ ɻ ┼ ɻ Ὴ֥ҟ ҅ᵩ
Ⱶ ᵩᴗҟЇҟꜙⅎҿ֥ ғ ɻ┼ ғ ꜙҩ ҟꜙ ɼ῎

֥ ғ ҟꜙ ԓꜗ ᵩɻ ᴶ ғ ┼ Ї┼ ғ
ꜙҟꜙӀ ᶱ ᵩ ┼ ɻ ꜙɼ῎ ֥ ғ
ҟꜙ Ӏ ῇ ᶡ Їה 2016 31% 2019 ҏ
43%ɼ 

32Е ֥ ῇ Ѓ ҌᾣЇָ Є 

 
2019 1-6  2018  2017  2016  

 
        

֥  1140 43% 2683 43% 2339 40% 1332 31% 

ꜗ ᵩ 1028 39% 2419 39% 2069 35% 1081 25% 

ᴶ  62 2% 138 2% 97 2% 85 2% 

┼ 
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ɻ ɻ ֥ғ Ї ɻ ᵩӀ
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ɻ ҟ ┼ ɼAC-DC ֥ Ї῎ ╦֥Ӏ ԓᾥ ɻ
ЖLED ꜠ IC Ї῎ Ӏ ԋ ῗ

LED ꜠ LED ꜠ ЖBMS IC Ї῎ ԓ Ӏ
֥ ֥ Ὴ Ж

IC Ї IC ֥ Ί ɻ ᵤɻ ɻᶕ
ԎᴮׂשЖ ᾥ IC Ї ᾥ ┼ ∆

ꜗ ᾥ WPC QI ‼ Ж ꜠ IC Ї῎ ֥
ɻҲɻ ꜗ Ж ꜗ IC Ї῎ ֥ Ί ɻBCD

CMOS ┼ ᴮׂשɼ 

36Е῎ ꜗ IC֥ ‟ 

֥  ֥  ῗ  

AC-DC 
AC-DC ∆֥ Ї ┼ ɻ

┼ ɻ ᾥ  

ɻ ҟ ┼

 

LED ꜠ IC 
LED ꜠ Ї֥ ꜠ ғ
ᾩ ꜠  

ɻ
ɻ ҟ ┼  

BMS IC 
Ї֥ ᴌḦ ɻ ╦

 

ɻ ҟ ┼

 

IC 
Ї֥  

78ɻ1117 ∆Ї ꜠ 100mA-1A 
 

ᾥ IC 
ᾥ ┼ Ї֥
100WװҐ ᴶ  

ɻ  

꜠ IC 
ԓ ꜠ ɻ֥ ꜗ

ɻ ꜠ɻ ꜠  
 

ꜗ IC 
ꜗ Ї֥ AB ꜗ ɻD ꜗ

ꜗ Їꜗ 5mW-50W 
 

 

Е ӫɻ ║  

 ᴶ  

῎ ᴶ Ӏ ⅎҿ MEMSᴶ ɻ ᴶ ғᾩ ᴶ ֥ ɼ
ῚҲ MEMSᴶ ֥ Ӏ ҿ Ⱶᴶ ɼ῎ ֥ Ⱶᴶ
ɻ Ї֥ ԓ ɻ ɻ ҟ װ┼
Ж ᴶ ֥ ҵ ЇӀ ᾩ ɻ ᾩ ꜠ ֥

ɼᾩ ∆ Ӏ ᶱ Ӑ҅Ї֥ ԓ ɻ ɻ
ҟ ┼ ɼ 

37Е῎ ᴶ ֥ ‟ 

֥ ⌡ ֥  ῗ  

MEMSᴶ   

 

Ї֥ Ӏ ҿ Ⱶᴶ

  

ɻ ɻ ҟ

┼ɻ   

ᴶ   
 

ԓ ᴶ Ї֥
ᾩ ɻ ᾩ ꜠   

  
 

ᾩ ᴶ ֥   
 

ᾩ ᴶ ∆ Ї ᵩ
ᾩ ɻ ᾩ ɻ ᾩ ɻ

ᾩ ɻᾩ ᾩ ᴌɻ
ᾩᴶ   

ɻ ɻ ҟ
┼ɻ   

 

 

Е ӫɻ ║  

 ┼֥  

῎ ┼֥ ⅎҿָ ֢ԝ MCUɻ MCUɻ MCUЇ
4ᵣɻ8ᵣɻ16ᵣ 32ᵣ CPUῪ Ї ԓָ ֢ԝɻ ɻ ҟ

┼ɻ ɼ 
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38Е῎ ┼֥ ‟ 

֥ ⌡ ֥  ῗ  

ָ ֢ԝMCU  
 

ԓָ ֢ԝ ┼ ᾣЇӀ ⅎ
ҿ MCUғPC MCU ֥   

ָ ֢ԝ֥   
 

MCU  

 

ԓ ֥ ┼ ᾣЇӀ ⅎ

ҿ ‼ MCUғ MCU ֥   

֥   

 

MCU  

 
 

┼ ᾣЇ 8ᵣɻ16ᵣɻ32ᵣ

CPU֥ Ὺ Ї ԓ Ҳᵤ   

ɻ ҟ ┼   

 
 

 

Е ӫɻ ║  

2) Ὺ ᾨ ᵩ  

῎ Ҙ ԓ ᶱ ɻ ┼ ┼ ꜙɼ┼ ғ ꜙҟꜙӀ
ᵩ ┼ ɻ ꜙɼ῎ ҿ ῪӀ ᵩ

Ӑ҅Ї Ὺ╦Ҏ ┼ ᴗҟɼ 1  8  3  6 
ᵩ ┼ ֥ ɼῚҲЇ8 ֥ ֥ ҿ 73 Ҍ Ї 6 

֥ ֥ ҿ 247 Ҍ ɼ6 ֥ ֥ Ὺ ԓ╦∆ɼ῎
ᶱ 0.1-1 ┼ ┼ ꜙЇ SOI BCDɻ
Ḫ ɻ CMOSɻ CMOSɻ BipolarɻBiCMOSɻ ῇ

Ὺ ɻIGBTɻMEMSɻ  GaNɻSiC ‼ ҅ ∆ ┼ ɼ
ғ ‼ ┼ Ғ Ї῎ Ҙ ԓ ᶱ
ғ ┼ ┼ ꜙЇ῎ ᶱ BCD ᾨɻMEMS

Ὺ ᾨɼ῎ 1 8 ᵩ ┼ ֥ Ї
֥ ҿ 60 Ҍ Ї ╦Ӏ ꜙԓ῎ ֥ ┼ Ї֥ ꜗװ

ᵩғ ICҿ Ї ɻ ҟ ┼ɻ ɼ 

῎ ֥ Ї Ⱶ ҿ 62 ֽ ɼΊ
ᵩ ֥ ɻ ɻ Ḫ ᵩ ֥ ɼ  

Ї῎ ᶱ ┼ ꜙɼ῎ ҅ ֥ Ї ֥
ҿ 2.4 Ҍ ɼ ╦ Ὺ ֥ᾩ ֥ Ӏ ῎ Їⅎ⌡ҿҏ ₲

ᾩ ῎ ɻҲ ɻ Ҳ ῎ ғ ɼװ 2018
Ї῎ ҟꜙ Ὺᾩ 27%Ї Ὺ

ᴗҟҲ ҅ɼ῎ ╦῎ ╦ Ὺ ┼
ᴗҟӐ҅ɼ 

39Е῎ ┼  

┼ ғ ꜙ  ֥  Ӏ  2018 ֥ ‟ 

┼  

3 6  AnalogɻBCDɻMEMSɻDMOSɻPower Discrete ┼  247Ҍ  

1 8  AnalogɻBCDɻMEMSɻDMOS ┼  73Ҍ  

҅ 8  Ҳᵤ MOSɻ MOSɻ MOSɻSBD ┼  60Ҍ  

 

֥  ɻ ɻ ⅎ ᴌ  199Ҍ  
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₴Ї ᴂ 2020-2022 ῎ ꜗ ᴌ ҿ+10%ɻ+20%
+20%Їꜗ ᴌ ⅎ⌡ҿ+16%ɻ+32% +23%Ж ᴶ Ӏ
ᶱ ᶱ ꜠ ASP ꜠ Ї 2020-2022
ⅎ⌡ҿ-18%ɻ5% 8%Ж ש ῇӀ ֥ ᴍ ꜠ Ї

2020-2022 ש ⅎ⌡ҿ 3%ɻ10% 8%ɼ 

 ԓ֥ ⌐ ԓש ⌐ Ї ֥ ῇ Ї ꜠῎ ᵩ
⌐ Ї 2020-2022 ⌐ ⅎ⌡ҿ 24%ɻ26% 26%Е ԓ῎
֥ ᴮ Ї MOSFET Ҳ ֥ ῇ ꜠ꜗ

ᵩ ⌐ Ї 2020-2022 ⅎ⌡ҿ 29%ɻ32% 32%Ж ש
⌐ ғ ᴂ ҿ ᵩḦ Ї 2020-2022 ⅎ⌡ҿ 19%ɻ18%
18%ɼ 

股票报告网整理http://www.nxny.com



῎  

- 24 - 

҅ ⌡  

 

43Е῎ ֥  

 
2019 2020E 
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44Е ̓́ ֥ ⌐  
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ᴂ ῎ 2019-2021 ῇⅎ⌡ҿ 58 ֽᾣɻ63 ֽᾣ 76 ֽᾣЇ
‰⌐ ⅎ⌡ҿ 4.0 ֽᾣɻ4.9 ֽᾣ 6.7 ֽᾣЇ └ ᵲҿ Ὺ

IDM ᵩ῎ ᵣЇװ ῎ ҅ᵩ ֥ ῎
֥ ῇ Ї ᵩ ⌐ ‰ ֥ Ї ԍ῎ ҅
ᵆẅ ᴍЇ ԍ 2021 90 ṖᵆẅЇ 52.3 ᾣ ԑү ᴍЇ ԍ

Ņӵῇņ ɼ 

ҿ IDM ᴗҟ ש ᴗҟ ⌐ Ї ᴍ ꜠ Ї
ᴂ ᴍ ẅ ᵤ Forward P/E 2020-2023 /
ᵤᴍ Ґɼ 

47Е ᵤᴍ  

 

Е ║  

֒ɻ  

1.Ὴ   ꜘ◌Ї Ғ ꜘ  

ꜗ ᵩӀ Ґ ҟ ҟ ┼ɻ ɻ ғ
ῗЇ Ὴ   ҟᴗҟ⌐ үָ ῇ

Їᴗҟ үָ ᴰҐ Їה ꜗ ᵩ
Ғ ɼ 

2. Ὺ ש ֥ ᾥ ҟ֥ ◐  

Ὺ ᵩ ֥ ש ҐЇ Ὺ ү ┼ ש Ї
Ὺ ү ֥ ש ֥ ◐Їᴍ Ґ ɼ 

3.῎ ꜗ ᵩ֥  

װ╦ SiC GaN ᵲҿꜗ ᵩ ү ⌡
ɼ῎ ῗ ‼ ԓ Ԏ Ї

Ґ҅שꜗ ᵩ ԎҲ ᾨ ᵣ ɼ 

4. ∕ ᵆẅ ꜠  

ⅎ ∕ ῎ ҏ √ ᴍ Їᵆẅ ꜠ ɼẐ
Ғ ꜘ Ї ∕ ᵆẅ ɼ 

5.  

2020 8 27 Ї῎ IPO ҅ ᴓ Їΐ
1191 Ҍ Ї ╦ ᴓ 5%ɼ ᶡ Ї ┼
ᴍ
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ЕҎ  
    

Ѓָ ҌᾣЄ       
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Ҳ ῗ ⅎ   
 ҅ Ὺ ҅ Ὺ ԑ Ὺ Ҏ Ὺ ῏ Ὺ 

ӵῇ 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

Ҳ  0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 

ⅎ  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
  
Е  

Ҳ ῗ ⅎ Е 

Ҳ ῗ ҿŅӵῇņ 1 ⅎЇҿ

Ņ ņ 2 ⅎЇҿŅҲ ņ 3 ⅎЇҿŅ ņ 4

ⅎЇӐ ₴ ⅎЇᵲҿ

ɼ 

ⅎғ Е  

1.00  =ӵῇЖ 1.01~2.0=  Ж 2.01~3.0=Ҳ  

3.01~4.0=  
 

    
  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Е 

ӵῇЕ 6Ј12ү Ὺҏ  ҏЖװ15%

Е 6Ј12ү Ὺҏ 5%Ј15%Ж 

Ҳ Е 6Ј12ү Ὺ ꜠  -5%Ј5%Ж 

 Е 6Ј12ү ῪҐ  ҏɼװ5%
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⌡ Е 

║ ᴓ ῎ Ҳ ║ ᴰ ‼Ї Ί ║ ҟꜙ ɼ 

Ņ ║ ᴓ ῎ ņЃװҐ Ņ ║ņЄ Ї Ԑᾨӫ Їᴑᵫ үָ

Ғ ᴑᵫװ ᴑᵫ ⅎ┼ᵲᴑᵫ ┼ɻ ɻ ɻ ɻḷ ɻᴕ┼ɻ⅜ Ї ᴑᵫ᷾װ

῎ Ὶל ᶕ ɼ ӫ ɻ⅜ Ї ₴ ҿŅ ║ ᴓ ῎ ņЇҙҒ

ᴑᵫ ∩ ḷ ɼ 

֥ ԓ ║ Ὶ ָ ҿ Ḫ ῎ Їᵜ ║ Ὶ ָ

֙Ḫ ‼ ҒᵲᴑᵫḦ Ї ԓ ֥ ҅⅓ ᴑЇ ║Ғᵲ₴ᴑᵫ Ḧɼҙ Ҳ

ɻ ɻ √ ῎ ≡ Ї ҒᵲԐᾨ ‟ҐЇ ᴰ ɼ 

Ҳ Ḫ ɻ ᶱ׃ ЇҒᵲҿ ҿ₴ ӵ ║ Ὶל ɼ

└ ║ ⌐ “ Ї Ғ ҿᵲ₴ ” ҅ ɼ ║

ԓ ꜙΊ Ҙҟ Ҙҟ֥ Їᶕ Ҙҟָ ɼ ║

ָ ᴑᵫ Ὶ ‟Їװ Ѓ Є ɼ ɻ

Ҳ Ḫ ӤҒ ɻ ɻᴰ ꜙ ᵲ Ї ║Ғ Ҳ Ὺ

ᵲ Ầ₴ᴑᵫ ḦЇ ᴑᵫ Ṣ Ғ ᴑᵫָ үָ ɼ 

ᾡ ‟ҐЇ ║ ῗ ᴰ Ҳ ῎ ║ ֢ Ї ҿ

֙῎ ᶱ Ԏ ᶱ ꜙɼ 

 ⅎ Ғ ɻ ⅎ Ї ғῚל ᵒ

‟Ғ҅ Їҙ ᴌָ֤Ғᴰ ҿ └ ҿ ║ ɼ 

ʃ ║ ⸗ ʄЇ ᶱ׃ ║ ᴓ ῎ Ҳ ԓ C3 ( C3

Є ᶕ Ж ║ C3 )ҏװ C3 Є ᶕ ║ Ї ᴑᵫ Ї

║Ғ ῗ ᴑɼ 

׃ ԓҲ ᶕ ɼ 
     

ҏ  ֪   

Е021-60753903 

ᴶ Е021-61038200 

Еresearchsh@gjzq.com.cn 

Е201204 

Еҏ ҡ 1088  

           7  

Е010-66216979 

ᴶ Е010-66216793 

Еresearchbj@gjzq.com.cn 

Е100053 

ЕҲ ֪ 3 4  

Е0755-83831378 

ᴶ Е0755-83830558 

Еresearchsz@gjzq.com.cn 

Е518000 

ЕҲ 4001  

ש            Ҳ 7GH 
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